[image: image1.wmf]

000000

Работа 2.05/2.01   Температурная зависимость диэлектрической

                                           проницаемости сегнетоэлектрика
[image: image15.wmf]Вариант №  








         S =           мм2
 
[image: image16.wmf]80

[image: image23.wmf]  








d =           мм  
       [image: image17.wmf]0.70

[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.bmp][image: image21.wmf]80


[image: image22.wmf]0.70

  [image: image2.wmf]0



 CONTROL Forms.SpinButton.1 \s [image: image3.wmf][image: image4.wmf]0



 CONTROL Forms.SpinButton.1 \s [image: image5.wmf],[image: image6.wmf]0



 CONTROL Forms.SpinButton.1 \s [image: image7.wmf] [image: image8.wmf]В

            





  [image: image9.wmf]  4.68 нФ


  

                                                                       [image: image10.wmf]22.0

  [image: image11.wmf]°

C





    

  [image: image12.wmf]Копировать

[image: image13.wmf]

        
Управляйте ростом температуры, задавая напряжение на нагревателе, измеряйте емкость вариконда. При нагреве не превышайте 200°С. 
Кнопка «Копировать» помещает результаты в буфер обмена в виде   t°C[image: image14.wmf]

 С, нФ для передачи в электронные таблицы.
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